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Objetivos

Conhecer as caracteristicas gerais de materiais semicondutores;Conhecer e compreender o funcionamento de
dispositivos semicondutores basicos;Compreender, familiarizar e ser capaz de calcular a saida de circuitos
equivalentes de alguns dispositivos eletrénicos;Conhecer as caracteristicas CA gerais de alguns dispositivos
semicondutores;Desenvolver habilidade para solu¢des de problemas em circuitos eletrénicos.

Ementa

Fundamentos de eletrbnica fisica; Diodos semicondutores de juncao; Aplicacdes do diodo; Transistores
bipolares de juncédo; Polarizacdo CC do transistor TBJ; Analise CA do transistor TBJ para pequenos sinais;
Transistores de efeito de campo; Polarizacdo CC do transistor FET.

Pré e co-requisitos

ELT 110 e ELT 220 e ELT 315*

Oferecimentos obrigatérios

Curso Periodo

Engenharia Elétrica 5

Oferecimentos optativos

Nao definidos
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Conteldo

Unidade

ED

Pj

To

1.Fundamentos de eletrénica fisica
1.Métodos de dopagem
2.Juncéo de PN
3.Mecanismos de conduc¢do de um diodo semicondutor
4.Caracteristicas de um diodo de juncéo

6h

Oh

Oh

Oh

6h

2.Diodos semicondutores de juncéo
1.Equivalente DC do diodo
2.Equivalente AC do diodo
3.Reta de carga
4.Circuitos retificadores
5.Circuitos limitadores, multiplicadores e grampeadores com
diodos
6.Exemplos e aplicacdes de diodos especiais

10h

Oh

Oh

Oh

10h

3.Transistores bipolares de juncéo

1.Estrutura fisica e modos de operacao
2.0peracéo do transistor npn no modo ativo
3.0 transistor pnp
4.Curvas caracteristicas do transistor
5.Analise CC de circuitos com transmissor
6.0 transmissor como amplificador
7.Modelos equivalentes para pequenos sinais
8.Tipos de polarizacdo do transistor
9.0 transistor como chave - o corte e a saturacéo

10.0 inversor l6gico basico empregando TBJ

14h

Oh

Oh

Oh

14h

4.Andlise CA do transistor TBJ para pequenos sinais

1.Transistor bipolar de juncao

2.Modelo re e modelo hibrido equivalente

3.Configuracdes base-comum, emissor-comum e coletor-comum

4.Calculos das impendancias de entrada e saida e dos ganhos
de tenséo e corrente das diversas diversas configuracdes

5.Efeitos combinados de RS e da RL

6.Sistemas em cascata, cascode, darlington, par realimentado,
circuitos espelho de corrente e circuitos de fonte de corrente

12h

Oh

Oh

Oh

12h

5.Transistores de efeito de campo

1.Estrutura fisica e caracteristica dos transistores de efeito de
campo (JFET, MOSFET (Transistores de efeito de campo,
metal-6xidosemicondutor), D-MOSFET (MOSFET tipo
deplecéo) e E-MOSFET (MOSFET tipo intensificacio)

2.Curvas caracteristicas

3.CMOS e VMOS

4. Aplicagdes do transistor de efeito de campo

5.Polarizagdo do FET

18h

Oh

Oh

Oh

18h

Total

60h

Oh

Oh

Oh

60h

(T)Tedrica; (P)Pratica; (ED)Estudo Dirigido; (Pj)Projeto; Total(To)
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Planejamento pedagogico

Carga horaria Itens

Tedrica Apresentacao de conteudo oral e escrito com o apoio de equipamento (projetor,

guadro-digital, TV, outros); e Apresentacéo de contetido oral e escrito em quadro
convencional

Pratica Pratica demonstrativa realizada pelo professor ou monitor e Resolucéo de
problemas

Estudo Dirigido Resolucao de problemas e Estudo dirigido

Projeto Desenvolvimento de projeto e Resolucéo de problema

Recursos auxiliares Preferéncia de Mobiliario
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Bibliografias basicas

Descricéo Exemplares

BOYLESTAD, R. L. Dispositivos eletrénicos e teoria de circuitos. 11ed. Editora Pearson. Sao 12

Paulo. 2013

SEDRA, A. S., SMITH, K. C. Microeletrdnica. Editora Pearson Prentice Hall. Sdo Paulo. 2007 16

MALVINO, A. P. Eletrénica. Editora McGraw-Hill. S&oPaulo.2007. Vol. 1. 2
Bibliografias complementares

Descricdo Exemplares

BELOVE, C. Circuitos Eletrénicos Discretos Integrados. Editora Gunabara Dois. Rio de Janeiro. 2

1982.

MALVINO, A. P. Eletrénica. Editora McGraw-Hill. S&oPaulo.2007. Vol. 2. 2

PETENCE JR., A. Eletronica analdgica: amplificadores operacionais e filtros ativos. Editora 10

Tekne. Porto Alegre. 2012.

TORRES, G. Eletrénica para Autodidatas, Estudantes e Técnicos. Editora Nova Terra. Sao 0

Paulo. 2012

MILLMAN, J. Eletrénica. Editora McGraw-Hill. Sdo Paulo. 1981 4
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